Контрольные вопросы к защите лабораторных работ Ф-2 «а» и Ф-2 «б»
(МВТУ-2008 г)

(предварительно проводится компьютерное тестирование Ф-2 «а») 

1. Знать единицы измерения и уметь определять размерности (в системе СИ) физических величин по данной теме (электрический заряд, сила тока, напряжение (потенциал), подвижность носителей тока, постоянная Больцмана,  постоянная Планка, температура, освещенность, сила света и др.). знать закономерные взаимосвязи данных физических величин.
2. Внешний и внутренний фотоэффект, каким материалам присущи эти явления?
3. Фотоэффект – это проявление волновых или корпускулярных свойств света? Приведите другие примеры проявления аналогичных свойств.

4. Теория электронно-дырочного перехода (ЭДП). Токи основных и не основных носителей. Контактная разность потенциалов. Энергетический барьер.
5. Поведение ЭДП при приложении прямого и обратного напряжения. Изменения в токах основных и не основных носителей. Поведение ЭДП при освещении.
6. Режимы ЭДП фотодиодный и фотоэлементный. 
7. Поведение ЭДП при нагревании. Как можно определить величину энергетической зоны  ЭДП из температурных испытаний?
8. Различия в ВАХ и параметрах германиевого и кремниевого диодов. 
9. В чем принципиальное отличие фотодиодов от фоторезисторов?
10.  Области применения фотодиодов и фотоэлементов. КПД фотоэлементов.
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